Televisori “ TELEFUNKEN .,

SERIE TTV S8

TTV8'17”

Mod. TTV8/17”

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cinescopio: cm 36 x 27 - pollici 17 - 90°

tipo: AW 43-80 alluminizzato.
Numero dei canali: 8 attivi + 1 UHF + 3
“™di riserva.

Valvole: n. 17 - tipi: PCC88 - 3/ECF82 -
4/EF80 - EC92 - ECL82 - EAA91 - EABC80
- EL84 - PL36 - PL83 - PY83 - DY86.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A160.
Raddrizzatori metallici: n. 1 doppio.
Funzioni di valvole: n. 26.
Altoparlanti: n. 1 ellittico magnetodinamico.
Regolatore di tonalita: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 Q.
Alimentazione: c.a. 110+280V - 140 W.
Dimensioni: cm 48 x 46 X 42.
Peso: kg 26.

Caratteristiche particolari:

Presa per l'inserzione del comando a di-
stanza.

TTV8, 21" TTV8/24”

Mod. TTV8/21” Mod. TTVS8/24”

CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE TECNICHE

Cinescopio: cm 48 x 38 - pollici 21 - 90° tipo:  Cinescopio: cm 53 x 42 - pollici 24 - 90° allu-

Valvole: n. 17 - tipi: PCC88 - 3/ECF82 -
4/EF80 - EC92 - ECL82 - EAA91 - EABCS80
- EL84 - PL36 - PL83 - PY83 - DY86.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A159.
Raddrizzatori metallici: n. 1 doppio.
Funzioni di valvole: n. 26.

Altoparlanti: n. 1 -ellittico magnetodinamico.
Regolatore di tonalita: singolo - a rotazione.
Antenna: presa a 300 Q.

Alimentazione: c.a. 110280V - 160 W.
Dimensioni: cm 68 x 64 X 52.

Caratteristiche particolari:

Cinescopio alluminizzato con cristallo fil-
tro di speciali caratteristiche ottiche - presa
per l'inserzione del comando a distanza.

AW 53-80 alluminizzato. . minizzato.
Numero dei canali: 8 attivi + 1UHF + 3 Numero dei canali: 8 attivi + 1 UHF + 3

di riserva. di riserva. '
Valvole: n. 17 - tipi: PCC88 - 3/ECF82 -

4/EF80 - EC92 - ECL82 - EAA91 - EABC80

- EL84 - PL36 - PL83 - PY83 - DY86.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: 0A160.
Raddrizzatori metallici: n. 1 doppio.
Funzioni di valvole: n. 26. ECL82 L8 sopra
Altoparlanti: n. 1 ellittico magnetodinamico. ] e Trapp. fsotto)

; 90 i ilam.
Regolatore di tonalita: singolo - a rotazione. 6.3V _] 7 foltd
Antenna: presa a 300 Q. ) FCFaz
Alimentazione: c.a. 110 +280V - 140 W. _ ®Ls ._g @L6 (sopra) =X
Dimensioni: cm 60,5 x 57,5 X 47. — LCF@ pcces OEFBO .
Peso: kg 35. ® EAA91
g ? EF80 ‘

Caratteristiche particolari: PM1 +UH O ccrez

Presa per l'inserzione del comando a di- Anrenna dLo sopra) £C92 EABCEO pDY86
stanza. Ingresso MF L15(5°"°)

da conv. UHF EF80
O O PL36 PY83
Telaio visto dall’ alto. — PEbe 2 [—
L10 (soto)=  L16 (sotto) t:; ((:fs"s)o)
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C Capacita @ Capacita C Capacita
c1 Cond. cer. 220 pF =10% C49 Cond. cer. 10 pF =10% c102 Cond. carta 0,047 uF 400 VI
G2 Cond. cer. 220 pF =10 % C50 Cond. cer. 4700 pf —20 +50% C103 Cond. carta 0,1 uF 400 V|
Cc3 Cond. cer, 2 pF *=0,2 pF C51 Cond. elet. 50 uF 300 VI C104
Cc4 Cond. cer. 4,7 pF =0,5% C52 Cond. carta 4700 pF 400 VI c105 Cond. carta 0,22 pF 400 VI
Cc5 Cond. cer. 1000 pF —20 450% C53 Cond. carta 0,22 pF 250 VI C106 Cond. carta 2200 pF 630 VI
cé Cond. cer. 1000 pF —20 +50% C54 ci107
c7 Cond. cer. 1000 pF —20 +50% c55 c108 Cond. cer. 70 pF =10 %
Ccs Cond. cer. 1000 pF —20 4 50% C56 Cond. carta 0,47 pF 250 VI C109 Cond. carta 4700 pF 630 VI
c9 Cond. cer. 1000 pF —20 +50% C57 Cond. Styr. 250 pfF = 20 % cii0
ci0o Cond. cer. 22 pF +=10% c58 Cond. Styr. 300 pF =5 % {Cond. cer. 40 pF = 109%
(@] Cond. cer. 4,7 pF =0,5 pF C70 Cond. cer. 4,7 pF 0,5 pF Cond. cer. 70 pF =10%
ci12 Trimmer 0,5 + 3 pF Cc71 Cond. cer. 2200 pF —20 +50% ci Cond. carta 0,15 pF 400 VI
c13 Cond. cer. 2 pF =0,2 pF Cc72 Cond. cer. 4700 pF —20 +50% cln2 Cond. cer. 50 pF 700 Vi
Cci4 Verniero sintonia C73 Cond. cer. 20 pF =25% Cc113 Cond. carta 0,1 uF 400 VI
C15 Cond. cer. 10 pF *=0,5 pF C74 Cond. Styr. 200 pF *=5% cl14 Cond. carta 0,1 uF 250 VI
C1é6 Cond. cer. 155 pF *=59% c75 Cond. carta 1000 pF 400 Vi Cl15 Cond. carta 0,07 uF 400 VI
c17 Cond. cer. 1000 pF —20 +50% Cc76 Cond. Styr. 400 pF =20 % C130 Cond. carta 0,01 uF 250 VI
ci8 Cond. cer. 1000 pF —20 +50% c77 Cond. Styr. 400 pF = 20 % C131 Cond. carta 3300 pF 250 VI
ci8 Cond. cer. 1000 pF —20 +50% C78 Cond. carta 4700 pF 400 VI C132 Cond. carta 0,022 pF 250 VI
C30 Cond. elet. 32 pF 300 V Cc79 Cond. elet. 10 uF 25 VI C133 Cond. carta 0,1 pF 400 VI
C31 Cond. cer. 1000 pF —20 +50% c80 Cond. carta 3300 pF 400 VI C134 Cond. carta. 0,01 uF 400 VI
C32 Cond. cer. 5 pF =10% Cc8l1 Cond. carta 4700 pF 400 VI C135 Cond. carta 0,015 uF 400 VI
G383, Cond. cer. 470 pF =+ 10 % c82 Cond. carta 0,01 pF 400 Vi Ci136 Cond. carta 0,047 uF 400 VI
C34 Cond. elet. 32 uF 300 VI c83 Cond. carta 0,022 uF 400 VI €137 Cond. elet. 100 uF 25 VI
C35 Cond. cer. 10 pF =10 % Cc84 Cond. elet. 8 pF 300 VI C138 Cond. elet. 8 uF 300 VI
C36 Cond. cer. 2200 pF —20 +50% C85 C139 Cond. carta 0,047 uF 400 VI
C37 Cond. cer. 2200 pF —20 +50% c86 Cond. carta 2200 pF 400 VI C140
C38 Cond. cer. 4700 pF —20 +50% C90 Cond. elet. 4 uF 50 VI C141 Cond. carta 0,1 pF 400 VI
c39 Cond. cer. 470 pF =10 % Cc91 Cond. Styr. 400 pF =20 % C142 Cond. carta 0,047 uF 250 Vv
C40 Cond. cer. 4700 pF —20 +50% C92 Cond. elet. _ 4 pF 50 Vi C143 Cond. carta 0,01 uF 400 Vi
C41 Cond. cer. 1000 pF —20 +50% Cc93 Cond. Styr. 250 pF % 20+ C160 %d. elet. 150 pF 150 VI
C42 Cond. cer. 2200 pF —20 +50% C94 Cond. Styr. 700 pF =5 % C161 Cond. elet. 150 pF 150 VI
C43 Cond. cer. 1000 pF —20 +50% C95 Cond. carta 0,01 uF 250 VI C162 Cond. elet. 50450 uF 300 VI
C44 Cond. cer. 10 pF =+ 10 % c96 Cond. Styr. 4000 pF * 5% C163 Cond. elet. 50450 wF 300 VI
C45 Cond 1000 pE —20 +50% c97 Cond. elet. 8 uF 300 VI- Cl164 Cond. cer. 2200 pF —20 4+50%
» i€eLs ) P ° 98 Cond. carta 0,047 uF 250 VI C165 Cond. cer. 2200 ‘pF —20 +50%
C46 Cond. cer. 4,7 pF +0,5 pF c99 Cond. Styr. 700 pF = 5% Cl166 Cond. cer. 2200 pF —20 +50%
c47 Cond. carta 0,1 wF 250 VI C100 Cond. Styr. 400 pF =5 % c167 Cond. cer. 4700 pF —20 +50%
C48 Cond. cer. 3,8 pF *=0,2 pF c101 Cond. carta 0,01 uF 400 VI C168 Cond. cer. 2200 pF —20 4-50%
R Resistenze R Resisienze R Resistenze
R1 Res. 0,5 W 47 Kohm %20 % R52 Res. 0,5 W 330 Kobhm *=10 % R99 Pes. 0,5 W 100 Kohm =20 %
R2 Res. 0,25 W 120 chm =10 % R53 Res. 0,5 W 240 obm =£10% R100 Res. 0,5 W 1 Mohm #* 20 %
R3 Res. 0,5 W 330 Kohm %= 10 % R54 Pot. contr. 2 Mohm lin. R101 Res. 0,5 W 2,2 Kohm %20 %
R4 Res. 0,5 W 330 Kohm *=10 % T71ER27 (per TTV8/17 e 21) R102 Res. 0,5 W 22 Kohm %10 %
R5 Res. 1 W 560 ohm =10% T73ER27 (per TTV8/24) R103 Res. 2 W 47 Kohm =10 %
R6 Res. 0,5 W = 4,7 Kohm #*= 10 % R55 Res. 0,5 W 470 Kohm == 10 % R104 Res. 0,5 W 1 Kohm =20 %
R7 Res. 0,5 W 4,3 Kohm =10 % R56 Res. 0,5 W 180 Kohm =10 % R105 Res. 0,5 W 18-22 Kohm =10 %
R8 Res. 0,5 W 4,3 Kohm %10 % R57 Res. 0,5 W 470 Kohm =10 % R106 Res. 0,5 W 100 Kohm =10 %
R9 Res. 0,5 W 470 Kohm %20 % R58 Res. 0,5 W 220 Kohm =20 % R107 " Res. 0,5 W 330 Kohm *10%
R10 R59 Res. 0,5 W 100 Kohm = 20 % R108 Res. 0,5W +82-100-120-150 Kohm
R11 Res. 2 W 100 Kohm =20 % R60 Res. 0,5 W 47 Kohm £ 10 % R109 Res. 0,5 W 15 Kohm = 10 %
(1212 Res. 0,5 W 4,7 Kohm =10 % R61 Pot. lumin. 250 Kohm. lin. R110 Res. 0,5 W 10 Kohm =20 %
RI3 Res. 0,5 W 1 Kohm =20 % T71ER26 (per TTV8/17 e 21) RITT Res. 0,5 W 1 Kohm = 20 %
R14 Res. 0,5 W 22 Kohm = 20 % T73ER29 (per TTV8/24) R112 Res. 0,5 W 390 Kohm =20 %
R15 Res. 2 W 15 Kohm %10 % R62 Res. 0,5 W 68 Kohm == 10 % R113 '
R16 R63 Res. 0,5 W 100 Kohm == 20 % R114 Res. 2 W 22 Kohm *10%
R17 R70 Res. — ° RI15 Res. 0,5 W 68 Kohm %10 %
R18 Res. 0,2 W 390 ohm ==10% R71 Res. 0,5 W 100 Kohm = 20 9% R116 Reg. largh. 50 Kohm lin.
R19 Res. 0,2 W 750 ohm =£=10% R72 Res. 0,25 W 47 ohm =*=109% R117 Res. 0,5 w 82 Kohm *="0%
R20 Res. 0,2 W 750 ohm =10 % R73 Res. 0,5 W 470 Kohm == 20 % R118 Res. 0,5 W 47 Kohm = 20 %
R21 Res. 0,2 W 620 ohm =*=10% R74 Res. 0,5 W 1 Kohm =+ 20 % R119 Res. 0,5 W 82 Kohm =20 %
R22 Res. 0,2 W 360 ohm =*=10% R75 Res. 0,25 W 100 ohm =+ 10% R120 Res. 0,5 W 180 Kohm ==20 %
R23 Res. 0,2 W 360 ohm =£=10% R76 Res. 0,5 W 47 Kohm = 20 9% RI21 Res. 0,5 W 1 Mohm = 10 %
R24 Res. 0,2 W 390 ohm =*=10% R77 Res. 0,5 W 10 Kohm =+ 20 9% R130 Res. 0,5 W 10 Kohm #20 %
R30 Res. 0,5 W 6,8 Kohm %10 % R78 Pot. tono + int. 1 Mohm log. R131 Res. 0,5 W 120 Kohm == 10 %
R31 Res. 1 W 300 ohm =*=10% T71ER1S (per TTV8/17 e 21) R132 Pot. ten. verticale ’
R32 Res. 0,25 W 47 ohm =10 % T73ER15 (per TTV8/24) ! T73ER29 (per TTV8/24)
R33 Res. 0,5 W 10 Kohm == 20 % R79 Res. 0,5 W 5,6 Mohm == 20 % T75ER32 (per TTV8/17 e 21)
R34 Res. 1 W 300 ohm =*=10% R80 R133 ’ Res. 0,5 W 8,2 Kohm =20 9%
R35 Res. 2 W 6,2 Kohm *=10 % r81 Res. 0,5 W 68 Kohm = 20 % R134 Res. 0,5 W 2,2 Mohm = 10 %
R36 Res. 0,5 W 47 Kohm == 10 % R82 Pot. vol. 1 Mohm log. R135 [ Reg. Amp. ver. 3 Mohm lin.
R37 Res. 0,5 W 10 Kohm == 20 % T71ER25 (per TTV8/17 e 21) R136 | Res. 0,5 W 220 Kohm = 10 %
R38 Res. 0,25 W 47 ohm =*=10% T73ER25 (per TTV8/24) R137 Beg:, Jin: e 0.5 Mohm lin.
R39 Res. 2 W 6,2 Kohm *=10 % R83 Pot. 0,5 W 100 Kohm = 20 % R138 Res. 0,5 W 200 Kohm = 10 %
R40 Res. 0,5 W 16 Kohm #= 10 % R84 Pot. 0,5 W 10 Kohm = 20 % R139 Res. 0,5 W 200 Kohm = 10 %
R41 Res. 0,25 W 330 ohm =10 % R85 Pot. 05 W 470 Kohm = 20 % R140 Res. 0.5 W 1,5 Mohm = 20 9%
R42 Res. 0,5 W 1 Kohm =20 % R86 Pot. 0,5 W 110 ohrn =10 % R141 Res. 0.5 W 10 Kohm =+ 20 %
R43 Res. 0,5 W 6,8 Kohm *= 10 % RS0 Res. 0,5 W 3,3 Mohm = 20 % R142 Res. 1 W 470 ohm =+ 10 %
R44 Res. 0,5 W 1 Kohm #* 20 % RO1 Res. 0,5 W 100 Kohm =+ 20 9% R143 Res. 2 W 10 Kohm > 10 o/z
R45 Res. 0,5 W 3,3 Kohm * 10 % RG2 Res. 0.5 W 470 Kohm -+ 20 % R1da | Res. 0.5 W 12 Kohm = 10 %
R46 Res. 0,5 W 470 Kohm =* 10 % R93 Res. 0.5 W 1 Mohm #+ 10 % R145 | Res. 05 W 12 Kohm = 10 9%,
R47 Res. 0,5 W 3,3 Kohm =20 % R94 Res. 6,5 W 100 Kohm = 20 % R146 Res. ‘1 W 300 ohm = 10 %
R4B Res. 2 W 1.5 Kohm = 10 % Ko Res. 2 W 15 Kohm + 109, S| Rer 0% o B8 Mishr it 1090
R49 Res. 2 W 1,5 Kohm *10 % R96 Res. 1 W 39 Kohm =+ 10 % R148 Res. ‘1 W 18 Kohm =+ 10 %
R50 Res. 2 W 1 Kohm =*+ 20 9% R97 Res. 0,5 W 1 Mohm = 20 9, R160 Res. a filo 5W 5 ohm 10 c;
R51 Res. 0,5 W 27 Kohm =20 % Ro8 Res. 0,5 W 1 Mohm == 20 % R1&1 Res. 2 W 1,8 Kohm = 20 %
{ R162 | Res. 2 W 1.8 Kohm = 20 %




Simb. Oggetto Simb. Oggetto Simb. Oggetto
Al  Altoparlante 1252 (per TTV8/17) Compl. bob. Can. G T91EAS7 L14 Bob. compens. video
L351 (per TTV8/21 Compl. bob. Can. H T91EA58 ‘<4 R47 T71EVI18
e 24) Compl. bob. UH.F. |  T9IEA59 (da fornire a
F1 Fusibile 2,5 Amp. NOX51/11 richiesta) L16 Bobina MF 5,5 MHz T71EV19
L2 Bobina R.F. T71A30
Gl  Gruppo RF cabl. con 91 AA1l (per TTV8/17) A7 Bob. Prim. riv. rapp. T71EV23
valvole 192 AA) (per TTV8/21) L5 Prim. 19 MF video TIEVIO
793 AAl (per TTV8/24) L18 Bob. Sec. riv. .rapp. T71EV24
. L6  Sec. |9 MF video T9IEVII
G2 Complesso riv. video T91DV15 L19 Bob. oscill. orizz. T73DS10
L7 Trapp. cap. 40,2 MHz T9IEV14
G3 Compl. MF 5,5 MHz T71DV19 L20 Bobina R.F. T20ES12
3 L8 11T MF vid. 4 trap.
G4 Compl. riv .a rapp. T91AV22 40,25 MHz T91DV16 L21
1 Interr. accopp. a R78 L9 I MF video T91EV12 L22 Bobina larghezza T71ES39
L1-13 L10 Bob. rivel. video T9IEV1S L23 Bobina linearitd T72DS70 (per TTV8/21
L4  Compl. bob. Can. Al  T9IEASI e 24)
Compl. bob. Can. B T91EA52 L11  Bobino R.F. T71EV8 124 Indipendenzaditiliro T52EB20
Compl. bob. Can. C T91EAS53 '
Compl. bob. Can. D T91EA54 L12 Bobina R.F. T71EV8 M1 Trappola ionica T71DD20 (per TTV8/17
Compl. bbo. Can. E T91EASS ? e 21)
Compl. bob. Can. F T91EA56 L13 Bob. compens. video T71EV17 755DD20 (per TTV8/24)
M2  Magnete centratore T71DD25
Simb. Oggetto Simb. Oggetto Simb. Oggetto
n Trasf. alimentazione 791EM10 o V1  Amplif. R.F. PCC88 V11 Separatrice d‘impulsi ECF82
T92EM10/G '
V2 Convert. e oscill. ECF82 V12 C.AF. EAA9]
T2  Trasf. uscita audio [ T71EB10  |(per TTV8/17)
1 T72EB10 (pezr TTX8/21 V3  Amplif. MF video EF80 V13 Amp. c.c. e osc. or. ECF82
e 24)
T3 Trasf. osc. verticale T51EB30 V4  Amplif. MF video EF80 V14 Ampl. uscita orizz. PL36
T4  Trasf. uscita vertic. T71EB40 V5  Amplif. MF video EF80 V15 Diodo smorzatore PY83
T5  Trasf. A.T. V6  Amplificatore video PL83 V16 Rettificatrice A.T. DY86
Rocchetto T91DS30 AW43-80 (per TTV8/17) V17 Osc. e Ampli. vert. ECL82
2 Nuclei ) 171536 V7  Cinescopio AWS53-80  |[(per TTV8/21)
. 24DP4-A  (per TTV8/24) V18 Valvola C.AS. EC92
Supporto per val-
vola AT, 191DS32 V8 Ampl.e lim. 55 MHz EF80 X1  Diodo rivel. video Oﬁ}gg o
o
T6 Giogo deflessione T91DS20 V9 Rivel. e pre - B.F. EABCS0
X2 Raddr, al selenio T71EM21
V10 Amplif. uscita B.F. EL84
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NOTE

-

Rilievi oscillografici eseguiti con apparecchio normalmenle regolato e sincronizzato

Base dei tempi oscillografo su frequenza di squadra
Base dei lempi oscillografo su frequenza di linea

Schema Elettrico
Televisore Telefunken TTV/8



jevisore TELEFUNKEN - mod. TTV S

TELEFUNKEN
mod

1ve

*_J :, |
Vvl siwer l
|

em—

4k (can. A}
€I {can. B)

m m 4 can CF
l'

vernier ’ ¥3

AWLI-80
V74 AWS3-80
240PL-A

R RN

|
I
LI

vi- F(Cee xm[tnma EFB0 v
1000 /
T I |
s Z
//" : l 2
(Tl NS,
=z 1
PN T T 1
| T % Loy
3 Fan
] Tl
k;
ansdea - 4
v 200

100k

00

180k

+8

47k

AN

2 250K

AN

TRAMMAAA

T
AAMAM
MWW

10y
25¢

AMAA
M

100k

1 I
interruttose

3 chiare =

470k
MMM,

1M

W-

10k

50y

L

150p 3305

15000

NHVLI IJODVL I s

> MZ_MZ M

? Izm “5, et Comanda a2 distanza

o

> oy

o

>

‘o EHHP

[ SR Sr=g & .I.

zm; i 3;:zzw 17:1.700

variante per
Vestcuzione B

PL8Y






